


- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Сем. 1 Сем. 2

Курс 2

Сем. 3 Сем. 4
Закрепленная кафедра -

Считать
в плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет
с оц.

Экспер
тное

Факт
Часов
в з.е.

Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы

СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули) 60 60 2160 2160 764 1171 225 27 96 64 128 576 108 18 84 42 126 351 45 15 108 72 44 244 72

Базовая часть 12 12 432 432 152 244 36 10 48 48 228 36 2 12 44 16

+ Б1.Б.01 Философские вопросы естествознания 1 4 4 36 144 144 32 76 36 4 16 16 76 36 117
Философии и социально-
политических наук

ОК-1; ОПК-7

+ Б1.Б.02 Специальный физический практикум 3 2 2 36 72 72 56 16 2 12 44 16 96
Физики конденсированного
состояния

ОК-3; ОПК-2; ОПК-3

+ Б1.Б.03 Современные проблемы физики 1 3 3 36 108 108 32 76 3 16 16 76 96
Физики конденсированного
состояния

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6

+ Б1.Б.04 История и методология физики 1 3 3 36 108 108 32 76 3 16 16 76 96
Физики конденсированного
состояния

ОК-2; ОПК-7

Вариативная часть 48 48 1728 1728 612 927 189 17 48 64 80 348 72 18 84 42 126 351 45 13 96 72 228 72

+ Б1.В.01
Компьютерные технологии в науке и
образовании

12 5 5 36 180 180 60 120 2 32 40 3 28 80 96
Физики конденсированного
состояния

ОПК-3; ОПК-5; ПК-3; ПК-5

+ Б1.В.02
Методика преподавания физики в высшей
школе

2 2 2 36 72 72 28 44 2 14 14 44 96
Физики конденсированного
состояния

ОПК-1; ОПК-2; ПК-7

+ Б1.В.03 Иностранный язык 12 5 5 36 180 180 60 120 2 32 40 3 28 80 102
Иностранных языков для неязыковых
специальностей

ОПК-1; ОПК-3; ПК-6

+ Б1.В.04 Физические основы микроэлектроники 2 4 4 36 144 144 84 42 18 4 28 56 42 18 96
Физики конденсированного
состояния

ОК-2; ПК-2; ПК-7

+ Б1.В.05 Кристаллофизика 1 2 2 36 72 72 32 40 2 16 16 40 96
Физики конденсированного
состояния

ОПК-4; ОПК-6; ПК-1

+ Б1.В.06 Физика полупроводников 1 4 4 36 144 144 48 60 36 4 16 32 60 36 96
Физики конденсированного
состояния

ОПК-3; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.07 Полупроводниковая электроника 2 2 6 6 36 216 216 84 105 27 6 42 42 105 27 96
Физики конденсированного
состояния

ПК-1; ПК-3

+ Б1.В.08
Физика поверхности полупроводников и
поверхностных явлений

3 4 4 36 144 144 48 24 72 4 36 12 24 72 96
Физики конденсированного
состояния

ОПК-1; ПК-1

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 3 4 4 144 144 36 108 4 12 24 108 ОК-1; ПК-7

+ Б1.В.ДВ.01.01 Технология полупроводников 3 4 4 36 144 144 36 108 4 12 24 108 96 Физики конденсированного состояния ОК-1; ПК-7

- Б1.В.ДВ.01.02 Материаловедение 3 4 4 36 144 144 36 108 4 12 24 108 ОК-1; ПК-6

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 3 3 3 108 108 36 72 3 12 24 72 ОК-2; ПК-5

+ Б1.В.ДВ.02.01 Технология полупроводниковых приборов 3 3 3 36 108 108 36 72 3 12 24 72 96 Физики конденсированного состояния ОК-2; ПК-5

- Б1.В.ДВ.02.02 Технология интегральных схем 3 3 3 36 108 108 36 72 3 12 24 72 ОПК-4; ПК-6

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 1 7 7 252 252 48 168 36 7 16 32 168 36 ОК-3; ПК-2; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.03.01
Спектрофотометрические методы
исследований

1 7 7 36 252 252 48 168 36 7 16 32 168 36 96 Физики конденсированного состояния
ОК-3; ПК-2; ПК-4

- Б1.В.ДВ.03.02 Рентгеновские методы исследования структур 1 7 7 36 252 252 48 168 36 7 16 32 168 36
ОК-3; ПК-2; ПК-4

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 2 2 72 72 48 24 2 36 12 24 ОК-1; ПК-6

+ Б1.В.ДВ.04.01 Физика микро- и наноструктур 3 2 2 36 72 72 48 24 2 36 12 24 96 Физики конденсированного состояния ОК-1; ПК-6

- Б1.В.ДВ.04.02 Физика наносистем 3 2 2 36 72 72 48 24 2 36 12 24 ОК-2; ПК-6

Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 51 51 1836 1836 65 1771 4.5 18 144 10.5 2 18 358 9 2 16 306 27 9 963

Вариативная часть 51 51 1836 1836 65 1771 4.5 18 144 10.5 2 18 358 9 2 16 306 27 9 963

+ Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 123 12 12 36 432 432 48 384 4.5 18 144 4.5 16 146 3 14 94 96
Физики конденсированного
состояния

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5

+ Б2.В.02(П)
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная)

2 6 6 36 216 216 4 212 6 2 2 212 96
Физики конденсированного
состояния

ОК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5

+ Б2.В.03(П)
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

3 6 6 36 216 216 4 212 6 2 2 212 96
Физики конденсированного
состояния

ОК-2; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7

+ Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 4 27 27 36 972 972 9 963 27 9 963 96
Физики конденсированного
состояния

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 9 324 324 323.5 0.5 9 323.5 0.5

Базовая часть 9 9 324 324 323.5 0.5 9 323.5 0.5

+ Б3.Б.01(Д)
Защита ВКР, включая подготовку к защите и
процедуру защиты

9 9 36 324 324 323.5 0.5 9 323.5 0.5
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7

ФТД.Факультативы 4 4 144 144 54 90 2 36 36 2 18 54

+ ФТД.01 Современные нанотехнологии 3 2 2 36 72 72 18 54 2 18 54 106 Гражданского права и процесса ПК-2

+ ФТД.02 Английский язык в профессиональной среде 2 2 2 36 72 72 36 36 2 36 36 87 Осетинского языка и литературы
ПК-5
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